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Equagbes de Thomson-Kelvin: existéncia de um excesso de concentragio de
vazios (AC) acima da concentragdo de equilibrio (Cy), logo abaixo da superficie
cOncava na regido de contato entre as particulas (Figura 2.5):

AC/Cy = (v.Vo) / (R.T.7) (1.2)

bem como uma reduzida pressdo de vapor nesta regifio (-AP), quando comparada

com a pressdo de vapor sobre uma superficie plana (Py), ndo-tensionada:

- AP/ Py =(y.Vo) / (R.T.1) (1.3)
sendo:
Vo = Volume molar; T = Temperatura (em K); Py = Pressio de vapor sobre uma superficie plana;

R = Constante universal dos gases; (o sinal negativo indica tensfo de tragfo).

Figura 2.5- Mecanismos de sinterizacio possiveis em um contato entre duas particulas, a
exce¢do do escoamento plastico: (1) Difusdo Superficial, (2) Evaporagio e Recondensagio, (3)

Difus@o Volumétrica e (4) Difusio em Contorno de Grio.

¢ Difuso de vazios para regides com menor concentragio (superficies convexas
ou planas), ou para outros sumidouros (CG, poros grandes e discord.);

¢ Ocorréncia de transporte de massa isotérmico na fase gasosa;

¢ Forgas motoras para a difusfo superficial, de CG e volumétrica em diregdo a

parte interna da curvatura do contato.



